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Telefunken Transistor OC615 Datasheet
prp-
Flachen'rnnsistor UKW-VOI’- u. Mischstufe

Gleichstrom-MeBwerte, tom, = 25°C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc=1mA
Basisstrom —lg 75 nA
Basisspannung —Uge 240 mV
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg =6 VY —lebo 3 < 30 uA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 35 < 50 nA
Emitter-Basis kurzgeschlossen .
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lceo 100 < 500 nA
bei Zge = 30 kQ
Emitterreststrom, —Ugg = 6 V —lebo 06 < 20 uA

Collector offen

a-Grenzfrequenz f.)
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz hte
Rauschzahl, fe = 1 MHz F)

Vierpolparameter, f — 1 kHz, Emitterschaltung

Eingangsleitwert Yie
Avusgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre

Vorwdrtssteilheit Yfe

Ausgangsleitwert Yoe

Eingang kurzgeschlossen

seines Werles bei 1 kHz abgesunken ist.

mitteilung fiir die Industrie 57 07 23.)

0,2

0,07
19
1,11

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Ucs bzw. —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA

80 > 30
110
7 < 10

0,083...0,5

0,03...0,12
18..19,5
072..5

') f,, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfaktor in Basisschaltung « auf das 0,7fache

) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit U ., = 250 mV und Leistungsanpassung zwischen
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEMN-R3hren-

MHz

dB

mS

nS
mA/JY
us
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Eingangsleitwert

Ausgang kurzgeschlossen

Yie = Qie T joCie

Eingangswiderstand
Ausgang kurzgeschlossen

Eingangskapazitat

Riicksteilheit Yre = Ore T [wCre

Rickwirkungswiderstand

Rickwirkungskapazitat

Ausgangsleitwert Yoe = Joe T [0Coe
Eingang kurzgeschlossen

Ausgangswiderstand

Ausgangskapazitat
Eingang kurzgeschlossen

Basiswiderstand

py-Frequenz

Emitterschaltung p gleich 1 geworden ist.

114
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Mischstufe in Emitterschaltung, f = 95 MHz

Vorwdrtssteilheit Yie = | yfe |- eivte

Qie

wCie

Cie

Gre

WCre

lYfeI

Pfe
Joe

WCoe

1

Yoe
Coe

I'Bb

fi‘n 3

28,5
12

35

21
0,625

0,95

23
—82
0,303
1,43
33

2,4

20

40

155..

595..

Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C, —Uce = 6V, —lc = 1mA

66,5

238

.40

. 1,49

w25

15..30

—85...

0,285...

—105

0,665

.. 2,08

4,5

3,5

30

15

mS
mS

kQ

pF

uS

kQ

pF

mA/vY

uS
uS
kQ
pF

Q

MHz

3) f,,-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors in
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Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C, —Ucs = 6V, —lc = 1 mA

Mischstufe in Basisschaltung, f = 95 MHz

Eingangsleitwert Yie = Qie T j0Cie dib 27 167..578 mS

Ausgang kurzgeschlossen

wCib —5,35 0..—89 mS

Eingangswiderstand ! 37 17...60 Q
Ausgang kurzgeschlossen gib
Eingangskapazitat Cib -9 0..—15 pF
Riicksteilheit Yrb = grb T+ [0Crb Orb 0,293 0,22..0,67 m$S
WCrb 0,535 0,36...0,72 mS
Ruckwirkungswiderstand g‘ 34 15..45 kO
rb
Riickwirkungskapazitét Crb 0,9 06..1,2 pF
Vorwaértssteilheit yib = |ym|-ei®f | ym] 17 14..19 mA/V
Pfb 88 75...95 °
Ausgangsleitwert Yoe = GJoe + jwCoe Job 0,303 0,22..0,67 m$S
Eingang kurzgeschlossen
®Cob 1,42 1,19..2,09 m$S
Ausgangswiderstand 1 33 1,5..4,5 ke
Yob
Ausgangskapazitét Cob 24 2..35 pF
Ausgang kurzgeschlossen
Basiswiderstand Bb 20 < 30 Q
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Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce 12 A
bei Zge = 30 kQ
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 25 \
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke
Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo 25 v
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —UEBo 0,8 v
bei offenem Collector
Collector- + Emitter-Yerlustleistung, Pc.E 30 mW
tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur ti 75 e

max. Abmessungen

roter Punkf

552

4]

5
0

¢

Gewicht: max. 1g
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Betriebswerte

UKW-Vor- und UKW-Mischstufe

In der angegebenen UKW-Vor- und UKW-Mischstufe ist die Leistungsverstarkung, Vi,
des Transistors OC 615 in der Vorstufe > 7,7 dB, in der Mischstufe > 12,3 dB.
Die Gesamtleistungsverstdrkung von Vor- und Mischstufe betréagt im Mittel 23 dB.

Y min i‘ 20aB

Vimitrer = 2348
~ ¥, =77d8 h=123dB

ZF=107MHz

Schaltteilliste

o Scheibchenkondensator 300 pF
HC SA émm @
C, Réhrchenkondensator, RD 2X 12 mm 40 pF
C; Réhrchenkondensator, RD 2X12 mm 25 pF
C,, C; Drehkondensator 2..12 pF
Cs Réhrchenkondensator, RD 2X12 mm 20 pF
Cq Scheibchenkondensator, SA 6 mm ¢ 5 pF
G, Styroflexkondensator 1 nF 125 V
Cs Scheibchenkondensator 300 pF
HC SA émm @

030161 17
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C, Scheibchenkondensator 2,5 nF
HC SA 12mm @
Cio Scheibchenkondensator 500 pF
HC SA 8 mm @
Cn Réhrchenkondensator, RD 2:X12 mm 3 pF
Ch Styroflexkondensator 40 pF 125 Vv
Cy3 Keramikkondensatoren,
parallelgeschaltet
DIN 41376/75-N 750 14 pF
DIN 41374/ -N 470 é pF
L Eingangskreisspule

5Wdg. 0,8 Cu versilbert
@ =7 mm, Kern M6 GW 6/12-FR

L, Koppelspule
2Wdg.0,4 CulS in L,
Ly Zwischenkreisspulen

2/, Wdg. 0,8 Cu versilbert
® =7 mm, Kern M6 GW 6/12-FR

Ly 31/, Wdg. 0,6 Cu versilbert
@ =5mm,Kern M4 GW 6/12 FC-FU
Ls Oszillatorkreisspule

21/, Wdg. 0,8 Cu versilbert

¢ =7 mm, Kern M6 GW 6/12-FR
Lg ZF-Ubertrager, ZF = 10,7 MHz

30 Wdg. HF-Litze 100,04, Lage

@ = 5mm, Kern M4 GW 4/12 FC-FU Il
L, 2Wdg.0,2 CulS iiberkaltem Ende von Lg

Lg Drosselspule
30 Wdg. 0,2 CulS, Lage
auf Ferritstift ¢ = 4 mm

Ry Schichtwiderstand 25 k@ 01 W
R, Schichtwiderstand 5k 01 W
Rs Schichtwiderstand 500 Q 01 W
Ry Schichtwiderstand 40 kQ 01 W
Rs Schichtwiderstand 5k 01 W
Rs Schichtwiderstand 500 Q 01 W
Ry Schichtwiderstand 50 @ 01 W
T Transistor OC 615

Tr, Transistor OC 615

118
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